DATEN VORLAUFIGER MUSTER
ANDERUNGEN VORBEHALTEN

BU 131

SILIZIUM - NPN - LEISTUNGSTRANSISTOR

zur Verwendung in Fernsehempfiéngern

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC T0-3

Der Kollektor ist mit dem
Gehduse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.
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Kurzdaten:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE g = max. 750 V
UCE o = max. 300 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 15 A
Gesamtverlustleistung bei 8 < 60°% P, . = ma: 40 W
Sperrschichttemperatur eJ = max. 125 °c
Gleichstromverstédrkung N
i = ; = = 5
bei UCE =5V, IC =TA B
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei IC =5 A4, IB =1A4 UCE sat = 1,5 V
Transit-Frequenz
bei UCE =10V, Ic =0,2 A fT = 10 MHz
Abfallzeit des Kollektorstromes
nach I, =5 A t = 0,3 us
c f
VALVO TRANSISTOREN 8.71
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BU 131

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 max)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei U__ = 0: U = max. 750 V
BE CE S 1
. bei I = 0: Uog ¢ = max. 300 V )
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 6 V
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. 10 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: I,y =max. 15 A 2)
Basisstrom, Mittelwert: IB Ay = max. 3 A
Basisstrom, Scheitelwert: IB M = max. 5 A
Gesamtverlustleistung bei SG é 60°C: Ptot = max. 40 W
Sperrschichttemperatur: 8J = max. 125 °¢
Lagerungstemperatur: es = min. -65 °c
Ss = max. 125 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Geh#useboden: Rth G é 1,6 grd/w
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1) bei I, = 100 mA, L = 25 mH 2) bei tp < 500 ns, Vo S 0,25

8.71 VALVO TRANSISTOREN
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BU 131

Kennwerte: bei SJ = 25°C
Kollektor-Emitter-Reststrom

bei UCE = 750 V, UBEl =0: I
Kollektor-Emitter-Restspannung

bei Ic =5 A, IB =1A: i)
Basisspannung

bei Ic =5 A, IB =1 A: UBE sat
Gleichstromverstérkung

bei UcE =5V, Ic =7 A: B
Transit-Frequenz

bei UCE =10 V, IC =0,2 A, £, =1 MHz: fT = 10 MHz
Schaltzeiten

bei Ub tc= 125 V

und ch =5 A, IBX =

Einschaltzeit: tein = 0,2 us
Speicherzeit: t = 2,6 us

Abfallzeit: tf = 0,3 us
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BU 131
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BU 132

SILIZIUM - NPN - LEISTUNGSTRANSISTOR

fiir Vertikal-Ablenk-Endstufen
in SchwarzweiB- und Farbfernsehempfingern

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC T0-3

Der Kollektor ist mit dem
Gehduse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.
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Kurzdaten:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung, Scheitelwert UCE g M = max. 800 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o0 = max. 600 V
Kollektorstrom IC = max. 1 A
Gesamtverlustleistung Ptot = max. 15 W B
Sperrschichttemperatur $J = max. 135 °C
Gleichstromverstiarkung
bei UCE =10V, IC = 250 mA B = 25...125
Transit-Frequenz
bei UCE =10V, Ic = 190 mA fT = 8 MHz
VALVO TRANSISTOREN 1.72
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BU 132

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis §

J max

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

bei Upp = 0, I, £ 0,5 mA, Scheitelwert: U 800 V
bei RBE = 220 Q4 Ic § 150 mA, Scheitelwert: U 700 V 1)
bei IB = 0: i) 600 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: U, 5 V
Kollektorstrom: IC 1 A
Basisstrom: IB 250 mA
Gesamtverlustleistung: P 15 w
Sperrschichttemperatur: SJ 135 °c
Lagerungstemperatur: SS -65 °c
S 135 °
Widrmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Gehduseboden: § grd/w
VDT31069 10 VD731070_
20 fe
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tot max ; o
“ | N
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10 \ 200ks
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5 N 100
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\ Ny oms
N
0 \ 0,01
0 50 100 ‘,G(oc) 150 10 100 UCE (v) 1000
—_—

1 " . : :
) wihrend des Riicklaufs in Vertikal-Ablenk-Endstufen

1.72 VALVO TRANSISTOREN
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bei 8, = 25%,

J
Kollektor-Emitter-Reststrom

Kennwerte:

BU 132

sofern nicht anders angegeben

. <
bei U.g = 800V, UBE = 0: . CE S 2 250 pA
bei Uo, = 800 V, Upp = 0, 8; = 125°C: Ig s = 2 mA
Kollektor-Emitter-Durehbruchspannung s
bei RBE =220 Q, L = 100 mH, IC = 150 mA: U(BR) CE R ; 700 \Z
bei IB =0, L = 100 mH, IC = 100 mA: U(BR) CE 0 = 600 V
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei Ic = 250 mA, IB = 25 mA: UCE sat = 5,0 V
Basisspannung <
bei Ic = 250 mA, IB = 25 mA: UBE sat = 1,2 Vv
Gleichstromverstirkung
bei UCE =10V, Ic = 250 mA: B = 25...125
Transit-Frequenz
bei UCE =10V, IC = 100 mA, fM = 1 MHz: fT = 8 MHz
MeB8schaltungen fiir Durchbruchspannungen:
U(Br) cE R +50V
100-2000L
horizontal 250
Ic
Oszillograf (mA)
150 ————-——————f
p———— vertikal I
30-60Hz 5V e 0 |
7262282V1
V) 70
UCER( ) 0 7262289V1
U(BR) cE of
+50V
100-2000.
horizontal
Oszillograf
p———— vertikal
30-gowz °Y T 2000 — 0 :
7262203V1 v 6
. UCEO( l 00 7Z62280V1
1.72
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BU 132
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BU 132
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER

Schneller
SILIZIUM - NPN - HOCHVOLT -
LEISTUNGS - SCHALTTRANSISTOR

10,3 .
fiir Horizontal-Ablenk-Endstufen max
in Fernsehempfingern -+ 3.6 |- ‘ 1,3+
\ E E}_ Zﬁ
Mechanische Daten: *
= =
Gehiuse: Kunststoff | ' |
mit Metallflansch, !
JEDEC T0-220 ! |
| U
Der Kollektor ist !
mit dem Metallflansch * | ¥
leitend verbunden. — —_—
Mas ben 3,5 max f— [_ 51
aBangaben in mm. ; i
& mchtv:rzun_nt mis max
| o127
1,3 |- min
max
(2x) 4]
BjllC E
-»l l<—0,9mux(3x)
— - |
2,54 254

BU 505

>

4 158
max

--0,6

2.4

7273583.4V3

Kurzdaten:

Kollektorstrom, Scheitelwert

Sperrschichttemperatur

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Gesamtverlustleistung bei 86 é 25°

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei IC =2 A und IB = 0,9 A
Abfallzeit des Kollektorstromes
nach I =2 A und I =
C end B end

[

0,9 A

UbE § M = max. 1500 V
UCE 0 = max. 700 Vv
. 4 A
IC M = max
= . 75 W
Ptot max .
0J = max. 150 C
<
Uk sat = 5V
tf = 0,7 us

7.84
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BU 505

Absolute Grenzwerte: (gultlg bis 3J max)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

bei UBE =0, Seheitglwert: UCE g M = max.
bei IB = 02 UCE 0 = max.
Kollektorstrom, Mittelwert: IC AV = max.
Kollektorstrom, Scheitelwert, tp < 2 ms: IC ﬁ = maX.
Basisstrom, Mittelwert: IB AV = max.
Basisstrom, Scheitelwert, t < 2 ms: IB M = max.
Gesamtverlustleistung bei SG é 25°C: Ptot = max.
Sperrschichttemperatur: $J = max.
Lagerungstemperatur: SS = min.
SS = max.
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Metallflansch: Rth G é
X 7301147
100,,; T
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BU 505

Kennwertes bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Emitter-Reststrom <

bei Upp = 05 Upp = Uog g M max’ . Iee s p 150 pa

bei UBE =0, UCE ] UCE S M max’ 3J = 125 C: ICE S = 1 mA
Emitter-Reststrom <

bei IC =0, UEB =5 V: IEB 0 = 1 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei IB = 0, Ic = 0,1 A, L = 50 mH: U(BR) CEO0 = 700 v
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei IC =2 A und IB = 0,9 A: UCE sat = 5 v
Basisspannung <

bei Ic =2 A und IB = 0,9 A: UBE sat = 1,3 \4
Gleichstromverstirkung >

bei UCE =5V und IC = 2 Az B = 2,22
Transit-Frequenz

bei UCE =5V, IC = 0,1 A und fM = 5 MHz: fT = 7 MHz
Kollektorkapazitit

bei Uyp =10 V, I, = 0, f = 1 MHz: C, = 65 pF
Strom im 2.Durchbruch >

bei UCE = 120 V, t = 200 ps: ISB = 2 A
Schaltzeiten in Horizontal-Ablenk-Schaltungen

nach IC end = 2 A und IB énd =0,9 A

bei LB = 25 pH und —UIM =4 V: )

Abfallzeit: tf = 0,7 us
Speicherzeit: ts = 10 us
7.84
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BU 505

(BR) CE 0

-

VZ 70165 Ic

Schaltzeiten t_ und t
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Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich bei 9. < 95%

BU 505

o

I Gleichstrombetrieb
I1 periodischer Impulsbetrieb mit VT = 0,01
7288796
cMmax " 2'01
Y
B N \ \ N
IC AV max N N \ tp=
\ \ N \IOus
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER BU 506
BU 506D

SILIZIUM -~ NPN - LEISTUNGSTRANSISTOREN
mit hoher Sperrspannung,

fiir Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farb-
fernsehempfingern sowie fiir Schaltnetzteile,

BU 506 D mit integrierter Freilaufdiode

10,3 4.5
max ™| max |
Mechanische Daten: +| 36 1= h3> l*— 1]
- A
Gehiduse: Kunststoff 59
mit Metallflansch, min
JEDEC T0-220 -
Der Kollektor ist mit dem I 4 158
Metallflansch leitend ver- } max
bunden. 1
MaBangaben in mm. -
+ — * — \r/__—’
3,5 max 51
: . \
nichtverzinnt| | Ji| max I
! 1 Y I
1,3 |- min
max
(2x) 11
Bl|jC E
l +l |<—0,9max (3x) |+ L—O,B
— - - le-24
2,54 254
7273583.4v3
Kurzdaten:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE g M = max. 1500 V
UCE 0 = max. 700 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 6 A
Gesamtverlustleistung bei 8 < 25% P, = max. 78 W
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei Ic =3 A, IB =1,33 A UCE sat = 5,0 V
Abfallzeit des Kollektorstromes
nach I end = 3 A . te = 0,7 ps

1.84 ’
) VAIVD



BU 506
BU 506D

)

Absolute Grenzwerte: (giilltig bis 9

J max

Kollektor-Emitter-Sper®spannung

11.84
56 -

bei UBE = 0, Scheitelwert: UCE g M = max.
bei IB = 0: UCE 0 = max.
Kollektorstrom, Mittelwert: IC AV = max.
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max.
Basisstrom, Mittelwert: IB AV = max.
Basisstrom, Scheitelwert: IB M = max.
. . < o
Gesamtverlustleistung bei &G = 257C: Ptot = max.
Sperrschichttemperatur: SJ = max.
Lagerungstemperatur: es = min.
SS = max.
Wﬁrmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montageflansch: Rth ¢ =
100 VS 73 01352
pfot max
(W)
NG
‘\\\
- N
S0
NG
~
™.
N
~
% 50 00 o, o0) 150

1500
700

78
150

150

> e <« <

e oF » »
a o

=)
(9]
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BU 506
BU 506D

Kennwerte: bei SJ = 250C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Emitter:Beststrom <
bel Upp = 0y Upp = Uop 5 M max' LeE s b 0,2 mA
bei Upp = 0y Upp = Usp o M may? 8y = 125°C: Iep s = ,0 mA
Emitter-Reststrom bei Ic = 0, UEB =6 V: IEB 0 é 10 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung s
bei IB = 0, IC = 100 mA, L = 25 mH: U(BR) CE 0 = 700 A
Strom im 2.Durchbruch N
bei UCE =120 V, t = 200 ps: I(BR) = 6 A
Kollektor-Emitter—-Restspannung ¢
bei Ic = 3 A4, IB = 1,33 A: UCE sat = 5,0 V
Basisspannung <
bei IC = 3 A, IB = 1,33 A: UBE sat = 1,3 VvV
Schaltzeiten (in Horizontal-Ablenk-Schaltungen)
nach IC end = 3 A und IB end = 1A
bei LB =5 pH: tg = 6,5 ps
tf = 0,7 us
BU 506 _D: DurchlaBspannung der Freilaufdiode <
bei I = 3 A: Ug = 1,6 (= 2,2) v

11.84
57



BU 506
BU 506D

Messung von U(BR) CE 0

VZ 70165

Ueeo (V) 700V

+6V

¢$—— horizontal

) Oszillograf
!gj ——— vertikal

IO0.0. 1n

30- EOHZ
h_:]'I 1262203v2

11.84

Schaltzeiten ts und t
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER BU 705

SILIZIUM ~ NPN - LEISTUNGSTRANSISTOR
mit hoher Sperrspannung,

-

fiir Horizontal-Ablenk-Endstufen in Fernsehempféngern

Mechanische Daten:

le— 152 __,) 46
Geh#@use: Kunststoff max L"‘”‘
mit metallischem le— 14 —» —{2 e
Montageflansch, I _L
S0T-93 A ) 423 44
Der Kollektor ist mit dem 4t VOE
metallischen Montageflansch T T 21
leitend verbunden. 27 max
MaBangaben in mm. max l
8
16
VZ 7202631
Kurzdaten:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE g M = mex. 1500 V
UCE 0 = max. 700 A\
Kollektorstrom, Scheitelwert Ic M = max. 4 A
Gesamtverlustleistung bei QG é 25% Ptot = max. % W
Sperrschichttemperatur GJ = max. 150 °c
Kollektor-Emitter-Restspannung
bei Ic =2 A, IB=0,9A UCE sat< 5 V
Abfallzeit des Kollektorstromes
nach I =2 A t = 0,9 us
C end . £

VAIVD



BU 705

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Emitter-Sperfspannung

bei UBE = 0, Scheitelwert: UCE § M = max.
bei IB = 0: UCE 0 = max.
Kollektorstrom, Mittelwert: IC AV = max.
Kollektorstrom, Scheitelwert, tp < 2 ms: IC M = max.
Basisstrom, Mittelwert: IB AV = max.
Basisstrom, Scheitelwert, t < ? ms: IB M = max.
Gesamtverlustleistungbei 6G é 25°C: Ptot = max,
Sperrschichttemperaturs SJ = max.
Lagerungstemperaturs: as = min,
ss = max.
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montageflansch: Rth G é
X 7301147
100 T T T
F’lol max ¢ :
(w) T t
75 frpmtms
3 ™
|
T N
50 ~
25
.-
: N
i
0 . h
0 25 50 100 I (°C) 150

2.83
66

1500

2,5
4,0
2,0
4,0

75
150

150

1,67

OXE B B> P> b < <
a

o
[}

4
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BU 705

Kennwerte: bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Emitter-Reststrom
=T

bei Upp = 0, Uog = Uop 5 M max®

bei Upp = 05 Uop = Uop o o max® O7 = 125°¢C:
Emitter-Reststrom

bei I, =0, Upp =5 Vs

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
bei IB =0, Ic = 100 mA, L = 25 mH:
Strom im 2.Durchbruch
bei UCE =120 V, t = 200 ps:

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei IC =2 A, IB=O,9 A:
Basisspannung
bei IC =2 A, IB = 0,9 A:

Gleichstromverstédrkung
bei UCE =5V, IC =2 A:

Transit-Frequenz

bei U, =5V, I, =0,14A, £, = 5 MHz:

CE C M~
Kollektorkapazitidt
bei UbB =10 vV, IE =0, f =1 MHz:

Messung von U(BR) CE 0

VZ 7, 0165

Uggo (V) 700V

<
Ig s < 150  pA
Lig s 2 1 mA
<
IeB o = 1 m
U 2 70 v
(BR) CE 0
>
I = 2 A
(BR)
<
UCE sat = 5 v
<
UBE sat = 1L,3 v
B 2 2,2
fT = 7 MHz
C = 65 pF

horizontal
Oszillograf

—— vertikal

-E 1000 10
—DI 1282283v2

2.83
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BU 705

Kennwerte, Fortsetzung:

Schaltzeiten (in Horizontal-Ablenk-Schaltung) Ie
nach IC end = 2 A und I end = 0,9 A
bei —dIB/dt = 0,24 A/ps, Lp = 15 uH
und —UIM =4 V:
Speicherzeit: ts = 7,5 us
Abfallzeit: tf = 0,9 ps
Is
VP 74 0078
Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich 10 X 1301148
bei_8; = 257C: ' le
’ (A) | IcM max
I Gleichstrombetrieb NN ANIAN
II  periodischer Impulsbetrieb e RN RN N e- 100
III periodischer Impulsbetrieb ®| N \ \l \\\\\ IZ:les
bei Rpp < 100 @, t = 20 ps ) A |
und VT = 0,25 :\\‘\\ N S50ps
H
\ \
\ W W N 00us
\\\N 200ps
5 o ANNANRAL T
’ N
Ie \\\ 1Y500us
o1 \lS i
(mA) . NS Eﬁizms
\NA ms
10t 5me
d /) 320ms
®
05 ? 001
500 1000 Ugg(V) 1500 10 100 Ugg(V) 1000

7.84
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BU 705

100 7292108
B
-
N
10 NN
\\
\\‘
\Y
1
0,01 0,1 1 Ic(A) 10
800 7292107 1.2 7292109
UCEsat l HH UgE sat
(mV) I fg=2 V) L]
) =25°C
600 2 09 7
”,v
| Ic /1g=2
9, =25°C
400 / - 0,6
200 / 03
U
b___-\—-—”’
0 V]
01 1 I (A) 10 01 1 Ic (A) 10
7292106
I
Zthg [
(KIW) | yely ]
07 H— =2
=05 =
0,33
— 0.2 —HH:
o110
005
10-1 Z:
0,02
001
»—OI
- - : . 3
10-2 10-! 1 10 102 10 tp (ms) 104
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER BU 826

SILIZIUM - NPN - HOCHVOLT - DARLINGTON -
LEISTUNGS - SCHALTTRANSISTOR

mit integrierter Ausrdumdiode

. —O
c
o_
| L)
Mechanische Daten: Mh
Gehduse: Kunststoff [ Je{ ]
mit metallischem T
Montageflansch, 4 (LE
S0T-93
Der Kollektor ist mit e— 152 3] 3|45 e
dem metallischen max rox
Montageflansch leitend le— 14 —» —»2%—
verbunden. | _j_
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55455 -] fe—16
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Kurzdaten:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE g M = maxe 800 V
UCE 0 = max. 375 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 8 A
Gesamtverlustleistung bei SG g 25°¢ Ptot = max. 125 W
Sperrschichttemperatur OJ = max. 150 °c
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei IC = 2,5 A, IB = 55 mA UCE sat = 2,0 V
Abfallzeit des Kollektorstromes
nach ICX = 2,5 A 1;f = 0,2 us
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BU 826

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

bei UBE = 0, Scheitelwert: UCE g M = max.
bei IB = 0: UCE 0 = max.
Kollektorstrom, Mittelwert: Ic AV = max.
Kollektorstrom, Scheitelwert: Ic M = max.
Basisstrom, Mittelwert: IB Ay = max.
Basisstrom, Scheitelwert: IB M = max.
Gesamtverlustleistung bei GG é 25°C; Ptot = max.
Sperrschichttemperatur: 0J = max.
Lagerungstemperatur: ss = min.
OS = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montageflansch: Bth G é
150 vZ73 1]
Piot max
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BU 826

Kennwerte: bei 8J = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Emitter-Reststrom

: <
bei Ugp = 05 Uop = Uog 5 M max’ . tee s v Lom
bei Upg = 05 Ugp = Uog 5 i max’ Oy = 125°C: Tee s = ¢z m
Emitter-Reststrom
bei Ic =0, UﬁB =8V: IEB ° = 50...150 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspnnnung
bei IB =0, Ic = 100 mA, L = 25 mH: U(BR) CE 0 = 375 v
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei Ic = 2,5 A, IB = 55 mAs UbE sat : 2,0 v
bei Ic = 4,0 A, IB = 200 mA: UbE sat = 2,5 v
Basisspannung : <
bei Io = 2,54, Iy = 55 mA: Uk sat = 2,2 v
Schaltzeiten (bei ohmscher Last)
bei Up oo =250V, I =2,54,
und IBx = 55 mA, —IBY =1 A:
Einschaltzeit: t . é 1,3 s
ein
Speicherzeit: ts = 2,0 us
Abfallzeit: 1) t, = 0,2 s
Iax
g0 f-=—of=—==—=—== - VZ 74064
ig(%) te
10 t==c
ley
100
90
ic
(%)
10
0
1y bei 8= 100°C st t, 20,6 ps
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BU 826

o

Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich bei 9. é 25°C

I Gleichstrombetrieb
11 periodischer Impulsbetrieb mit VT = 0,01

III periodisch zuldssig wdhrend fes Einschaltens
in 1-Transistor-Konvertern, bei tp < 1,3 ps

IV  periodisch zuldssig bei UBE < 0 und tp < 2 ms

7288078.1

tp=
10 i 10us
N\ \\ N V—" 20“5
| N SORS - 50ps
C NN NN 1+100us
(A) N 11 200us
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HX i = 500us
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\\\\ | L 1ms
Q N '___,st
10-1 %\Hﬂ 114 5ms
- FHEh- 20 ms
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1 10 102 yee(v) 10



Messung von U(BR) CE 0

horizontal

Oszillograf

vertikal

30-s0Hz 8V 3000 n
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BUP 22

DATEN VORLAUFIGER MUSTER BUP 22A
BUP 22B
BUP 22C
SILIZIUM - NPN - LEISTUNGS - SCHALTTRANSISTOREN
Mechanische Daten:
- B e
Gehduse: Kunststoff
mit metallischem e e i
Montageflansch, i W
- 4,2 R 4
S0T-93 4.1? T 3;
Der Kollektor ist mit dem T )
metallischen Montageflansch ! nﬂx
leitend verbunden. 127
max
MaBangaben in mm. ¢ l
136
s min 0k
035 gif"c|f € l '
5.5 ¢55 —16
VZ 720263
Kurzdaten: BUP 22 224 22B  22¢
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE g M = max 550 650 750 850 V
UCE 0 = max. 300 350 400 450 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M max. 20 A
Gesamtverlustleistung bei ng 25°¢ Ptot max. 125 w
Sperrschichttemperatur 8J = max. 150 C
Ko1lektor—Emitter—Resf;spannung <
bei IC =6 A UCE sat = 1,5 v
VAIVD

85




BUP 22

BUP 22A
BUP 22B
BUP 22C

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

bei UBE = 0, Scheitelwert:

bei IB = 0:
Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert:

Basisstrom, Mittelwert:

£ 50

Gesamtverlustleistung bei 8G=25 C:

Sperrschichtemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht
und Montageflansch:

Kennwerte: bei aJ = 25%

Kollektor-Emitter-Reststrom

bei Upp=05 Uop=VUtk S M max'
Emitter-Reststrom ’

bei IC = 0, UEB =9 V:

Gleichstromverstirkung
bei UCE =5V, IC =1 A:
Kollektor—EmitterIﬁestspannung

bei IC =6 A:

Basisspannung
bei I, =6 A: 1)

Schaltzeiten bei ohmscher Last
bei ICX =6 A:

Schaltzeiten bei induktiver Last

bei ch =6 A:

1) und Ip bzw. I, = -I

BX BY "

(=]

(=i

P P dp W

CE 0
C AV

[
=

B AV
tot

w n <

th G

CE S

EB 0

CE sat

BE sat

t .
ein

t
8

te

CE S M~

{[P2N

A

[N

[[PaN

fiir BUP 22 / 22A / 22B / 22C

—

1.84

[= o]
o

BUP_ 22 224 22B 220

550 650 750 850
300 350 400 450

1,1
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